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Wynalazek dotyczy sposobu obrébki napasto-
wanych plyt dodatnich do akumulatora kwaso-
wego.

Dotychezas znane sg metody obrébki napastowa-
nych plyt dodatnich polegajace na poddawaniu ich
dlugotrwatemu dzialaniu powietrza o podwyzszo-
nej temperaturze w odpowiednich warunkach umo-
zliwiajgcych zachowanie pewnego optimum wil-
goci. Przeprowadza sie to najczeScie] w zamknie-
tych komorach, przy czym proces ma charakter pe-
riodyczny i trwa co najmniej trzy doby.

Znane metody obrébki napastowanych ptyt do-
datnich cechuje szereg niedogodnos$ci. Jedna z nie-
dogodno$ci jest ta, Ze operacja jest diugotrwata
i uniemozliwia prowadzenie produkcji plyt do-
datnich systemem cigglym. Dalszg niedogodnoScig
znanych metod jest to, ze wymagaja zuzycia
znacznych ilo§ci energii i powierzchni produkcyj~
nej.

Celem wynalazku jest usunigcie wyzej opisa-
nych niedogodnosci. Cel ten zostal osiagniety przez
to, ze W sposobie obrébki plyt wedtug wynalazku
wykorzystano dwa czynniki niezbedne do szybkie-
go utleniania wolnego olowiu, to znaczy obecno$§é¢
w napastowanej plycie dodatniej fazy cieklej i dy-
fuzje w niej tej fazy cieklej. Napastowane pilyty
dodatnie zawierajgce wolny otow i jego zwiazki
z dodatkiem, lub bez, zwigzk6éw o wlasnoSciach
utleniajacych wolny ot6w oraz substancji wzma-
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cniajgcych strukture plyt w sposobie wedlug wy-
nalazku poddaje sie zabiegowi suszenia w stru-
mieniu ogrzanego powierza oraz z kolei zabiego-
wi nawilzania woda destylowang, i/lub woda zde-
mineralizowang, i/lub para wodna, na przemian
powtarzajac te zabiegi, az do obniZzenia zawar-
toSci wolnego olowiu w napastowanych plytach,
dodatnich ponizej 5%. Temperatura tych ptyt pod-
czas zabiegu suszenia nie powinna przekraczaé
70°C.

W sposobie wedlug wynalazku na przemian
przeprowadzane zabiegi wykonuje sie w procesie
ciggtlym w strefowej komorze tunelowej zaopa-
trzonej w klimatyzacje, w ktbérej w poszczegbl-
nych sektorach nastepuje albo zabieg suszenia, lub
zabieg nawilZzania napastowanych plyt dodatnich.

Spos6b obrébki napastowanych pityt dodatnich
wedlug wynalazku charakteryzuje sie znacznym
skréceniem czasu tej operacji do okolo 1 godziny
w procesie cigglym. Ze wzgledu na ciagly cha-
rakter procesu nastepuje tu nizsze zuzycie ener-
gii oraz powierzchni produkcyjnej.

Przyklad realizacji sposobu wedlug wynalazku.
Napastowane plyty dodatnie do akumulatora roz-
ruchowego zawierajgce 29% wolnego olowiu oraz
substancje wzmacniajgce strukture plyt poddaje
sie¢ w procesie cigglym w strefowej komorze tune-
lowej zabiegowi suszenia w strumieniu powietrza
do chwili osiggniecia przez te plyty temperatury
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50°C i zawarto$ci wilgoci wzglednej w komorze
ok. 70%.

Zawarto§¢é wolnego olowiu obniza sie do ok.
9,8%, z kolei plyty te przechodza do dalszej strefy
komory tunelowej, gdzie ulegaja zabiegowi nawil-
zania az do wzrostu wilgotno§ci w nich do ok.
10%. Dalej plyty te przechodza do nastepnej stre-
fy komory tunelowej, gdzie poddaje sie je zabie-
gowi suszenia w strumieniu powietrza do chwili
osiggniecia przez te plyty temperatury 50°C przy
wilgotnoéci wzglednej w komorze ok. 70%.

Zawarto§¢é wolnego olowiu obniza sie w nich
do 5,9%. Dalej plyty w nastepnej strefie tunelu
zostaja nawilzane do ok. 1005 zawartoSci wilgoci
i wysuszane z kolei w nastepnej strefie komory
suszacej w temperaturze 50°C przy wilgotno$ci
wzglednej ok. 70%. Zawarto§¢é wolnego olowiu
obniza sie do zawarto$ci nizszej niz 5%, a miano-
wicie 3,5%. W razie potrzeby zabiegi te na prze-
mian powtarza sie.

Tak obronione wedlug wynalazku ptyty po ich
wyjSciu z komory tunelowej klimatyzowanej za-
wierajgce wolnego olowiu ponizej 5% i wilgoci ok.
1%, przechodza do stanowiska formacyjnego.
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Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb obrébki napastowanych plyt dodatnich
do akumulatora kwasowego polegajacy na ogrze-
waniu z dostepem powierza, znamienny tym, ze
napastowane piyty dodatnie zawierajace wolny
oléw i jego zwiazki, z dodatkiem, lub bez, zwigz-
kow o wlaSciwosciach utleniajgcych wolny olow
oraz substancji wzmacniajgcych strukture piyt,
poddaje sie zabiegowi suszenia w strumieniu
ogrzanego powietrza i z kolei zabiegowi nawil-
zania woda destylowang, i/lub woda zdeminerali-
zowang, i/lub parg wodng, na przemian powta-
rzajgc te zabiegi az do obnizenia zawartos$ci wol-
nego otowiu w plytach dodatnich ponizej 5%.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
temperatura napastowanych plyt dodatnich pod-
czas zabiegu suszenia nie przekracza T0°C.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1 i 2 znamienny tym,
Ze przeprowadzane na przemian zabiegi wykonuje
si¢ w procesie cigglym w strefowej komorze tune-
lowej klimatyzowanej, w ktorej w poszczegdlnych
sektorach nastepuje zabieg suszenia, lub zabieg
nawilZzenia napastowanych plyt dodatnich.
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